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115 RФойиРирLwиЬРиТФеФирLйХLрЬФLБнРиотФноФLåРЫиФрйYOкраТРдLwХХФТрLаиLOкРдauйСРдрaАадтФнL−дРоейиаТL
zФрФнйорнсТрснФоZLJETPgLettersXL2021XLccfXLfghYfhd 1.2 0

114 −йнйсоL−йдьеФнLАТРХХйдУоLСРоФУLйиLuнйооY°аигФУL−йдьYwyvåsLРиУL−°slLåРисХРТрснФXLsираСайраТоL
wиТРкосдРрайиXLРиУLIиLГарнйLАрсУьZLMacromoleculargBioscienceXL2021XLdcXLФdbbbfbd 5.5 3

113 IитФораЫРрайиLйХLzаЫЬYvФиоарьLNарнйЫФиLГРТРиТьLuФирФнLwиоФеСдФоLuнФРрФУLаиLwдФТрнйиYIннРУаРрФУL
РиУLГРТссеYsииФРдФУLvФдрРYvйкФУL°РьФноZLPhysicagStatusgSolidigtgRapidgResearchgLettersXL2021XLcgXLdbbbggb2.5 3

112 vанФТрLйСоФнтРрайиLйХLрйкйдйЫаТРдLzРддLФХХФТрLаиLuйa−рLиРийорнсТрснФУLХадеоZLPhysicalgReviewgBXL2021XL
cbeXL 3.3 6

111 БЬФLАрнсТрснФLРиУLuЬФеаТРдLuйекйоарайиLйХLрЬФLuнLРиУLxФL−ьнйдьраТLuйРраиЫоLйиLрЬФLåДuNБоSL
АснХРТФLsТТйнУаиЫLрйLNwЕsxАLРиУLЕ−АLАкФТрнйоТйкьZLNanomaterialsXL2020XLcbXL 5.4 11

110 АьиТЬнйрнйиXLЕYRРьXLРиУLwдФТрнйиLåаТнйоТйкаТLАрсУаФоLйХLuРрРдьорLАьорФеоLtРоФУLйиLåсдрахРддФУL
uРнСйиLNРийрсСФоLåйУаХаФУLСьLuйккФнLNРийкРнраТдФоZLPhysicsgofgthegSolidgStateXL2020XLhdXLdcfYddd 0.8 4

109 °сеаиФоТФиТФLйХLАкРраРддьLOнУФнФУLАФдХYsооФеСдФУLАйдарРньLyФTАаULNРийаодРиУоLРиУLрЬФанLyнйскоL
IиТйнкйнРрФУLаирйL−ЬйрйиаТLuньорРдоZLSemiconductorsXL2020XLgfXLjgeYjgk 0.7 4

108 АрсУаФоLйХLtснаФУL°РьФноLРиУLIирФнХРТФоLйХLБсиЫорФиLuРнСаУФLuйРраиЫоLйиLрЬФLåДuNБLАснХРТФLСьL
Е−АLРиУLNwЕsxАLАкФТрнйоТйкьZLAppliedgSciencesgoSwitzerlandpXL2020XLcbXLfieh 2.6 8

107 АьирЬФоаоLйХLzьСнаУLåРрФнаРдоLtРоФУLйиLåсдрахРддФУLuРнСйиLNРийрсСФоLvФТйнРрФУLхарЬLДucLâ��ыL
NРийТйРраиЫоLйХLГРнайсоLåйнкЬйдйЫаФоZLTechnicalgPhysicsgLettersXL2019XLfgXLefjYegc 0.7 6

106 uнФРрайиLйХL°йТРдаяФУLNГLuФирФнLwиоФеСдФоLаиLuГvLvаРейиУLСьLwдФТрнйиLtФРеLIннРУаРрайиZL
TechnicalgPhysicsgLettersXL2019XLfgXLdjcYdjf 0.7 4

105 IиYоарсLейиарйнаиЫLйХLрЬФLФтйдсрайиLйХLрЬФLйкраТРдLкнйкФнраФоLХйнLВГL°wvLаннРУаРрФУLкйдьеФнYСРоФУL
кЬйрйYаиУсТФУLиРийТйекйоарФоZLAppliedgSurfacegScienceXL2019XLfjhXLeihYejd 6.7 2

104 АрсУьаиЫLйХLрЬФLIирФндРьФнLIирФнРТрайиLаиLåРЫиФраТLåсдрадРьФноLTxåaIaxåULåФРоснаиЫLрЬФLxåRL−ФРгL
sоьееФрньZLIEEEgTransactionsgongMagneticsXL2019XLggXLcYh 2

103 tайТйекРраСдФLNйиYБйыаТL−йнйсоL−йдьеФнаТLåРрФнаРдоLtРоФУLйиLuРнСйиРрФYLРиУL
−ЬрЬРдРрФYuйирРаиаиЫLvаеФрЬРТньдРрФоZLChemistrySelectXL2019XLfXLfcfiYfcgg 1.8 7

102 OнУФнФУLsннРьоLйХLyФTАаUL≈сРирсеLvйроLIиТйнкйнРрФУLаирйLБхйYvаеФиоайиРдL−ЬйрйиаТLuньорРдоZL
SemiconductorsXL2019XLgeXLcedkYceee 0.7 4

101 IитФораЫРрайиLйХLрЬФLрЬФнейLорРСадарьLйХLРдсеаисеLрЬаиYХадеLХадрФноLхарЬLкнйрФТратФLåйАаLТРкLдРьФноZL
AppliedgOpticsXL2019XLgjXLdcYdj 1.7 2

100 °йнФиряLрнРиоеаооайиLФдФТрнйиLеаТнйоТйкьLйХLХФннйеРЫиФраТLиРийУаогоL2019XL 2

99 uйирнйдLйтФнLрЬФLåРЫиФраТL−нйкФнраФоLйХLuйa−рYСРоФУLåсдрадРьФнФУL−ФнайУаТРдLАрнсТрснФоZLTechnicalg
PhysicsXL2019XLhfXLcgjfYcgjk 0.5 1
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98
−йдьисТдФРнLsеаийЬьУнйыаеРрФLåФрРддРеРТнйТьТдаТLuсTIIUYuФTIIIULuйекдФыФоlLsLxРТадФLRйсрФLрйL
IирнаТРрФLNРийорнсТрснФоLйХLuйккФнLРиУLuФнасеLOыаУФоZLEuropeangJournalgofgInorganicgChemistryXL
2019XLdbckXLcbbdYcbcb

2.3 4

97 АьирЬФоаоLйХLzьСнаУLåРрФнаРдоLtРоФУLйиLIнйиLNРийкРнраТдФYvФТйнРрФУLåсдрахРддФУLuРнСйиL
NРийрсСФоZLInorganicgMaterialsXL2018XLgfXLdeeYdeh 0.9 1

96
wыкйоснФLУФкФиУФиТФLйХLрЬФLВГLаиараРрФУLйкраТРдLРСойнкрайиLаиТнФРоФLаиLкйдьеФнLХадеоLхарЬLРL
ойдсСдФLuУАLкнФТснойнLРиУLароLнФдРрайиLрйLрЬФLкЬйрйаиУсТФУLиРийкРнраТдФLЫнйхрЬZLOpticalgMaterialsg
ExpressXL2018XLjXLchbe

2.6 8

95 NФхLzьСнаУLåРрФнаРдLtРоФУLйиLåсдрахРддФУLuРнСйиLNРийрсСФоLvФТйнРрФУLСьLRЬФиасеYБсиЫорФиL
NРийУФиУнарФоZLJournalgofgSurfacegInvestigationXL2018XLcdXLhjdYhji 0.5 1

94 IиХдсФиТФLйХLСРннаФнLаирФндРьФноLйиLрЬФLкФнХйнеРиТФLйХLåйatФLесдрадРьФнLеаннйноLХйнL
иФырYЫФиФнРрайиLwВГLдарЬйЫнРкЬьZLOpticsgExpressXL2018XLdhXLeeicjYeeiec 3.3 18

93
—� —� —� —« —�L—�—�—� —  —� —� —� —« —�L—�—�—¢ —� —  —� —� —�L—�—�L—�—¡—� —� —� —�L—�—�—� —� —� —¡ —¢ —� —� —� —« —¥L—£—�—� —� —  —� —� —� —« —¥L—�—�—� —� —¢ —  —£ —� —� —�XL
—�—�—� —� —  —� —  —� —� —� —� —� —« —¥L— —�—� —� —�Y—�—�—� —‹ —⁄ —  —� —� —� —� —« —� —�L—�—�—� —� —� —� —� —� —  —� —¢ —� —� —�XLN—�—¾—† —µ Ñ� Ñ� —‰ —¾ Ñ� Ñ� Ñ�ZL
— —µ—‰ Ñ� —‡ —µ —‰ —¾ —† Ñ� —” —‚ —µXLÑ�—‚—‰ Ñ� Ñ� —¾ Ñ� Ñ� —¾ —‰ —‰ Ñ� —µL—‚L—‰—µ—„ Ñ� Ñ� —¾ —‰ —‰ Ñ� —µL—‚Ñ�Ñ� —» —µ —· —¾ —† —°—‰—‚Ñ�NZLPoverkhnostgRentgenovskieg
SinkhronnyegIgNejtronnyegIssledovaniyaXL2018XLgfYgk

0

92 БЬФLyРоY−ЬРоФLАьирЬФоаоLйХLРLNФхLxсиТрайиРдLzьСнаУLåРрФнаРдLйиLрЬФLtРоаоLйХLåсдрахРддФУLuРнСйиL
NРийрсСФоLvФТйнРрФУLхарЬLxРТФрФУLsдсеаисеLNРийТньорРдоZLTechnicalgPhysicsgLettersXL2018XLffXLjhgYjhj0.7 6

91 sLuйекРнРратФLsиРдьоаоLйХLuРрРдьороLХйнLрЬФL−нФкРнРрайиLйХLyФнеРиасеLрЬнйсЫЬLzьУнйЫФиL
RФУсТрайиLйХLyФнеРиасеLБФрнРТЬдйнаУФZLInorganicgMaterialsXL2018XLgfXLkicYkih 0.9 1

90
АФдХYтаосРдаяРрайиLйХLрнРиокРнФирLеаТнйоТйкаТLйСвФТроLаиLйкраТРдLЫдРооФоLсиУФнLрЬФLТйиУарайиоLйХLрЬФL
рЬФнеРдLоФдХYРТрайиLйХLРиLаддсеаиРраиЫLдРоФнLСФРеZLOpticsgandgSpectroscopygoEnglishgTranslationgofg
OptikagIgSpektroskopiyapXL2017XLcddXLfkkYgbe

0.7

89 wХХФТрLйХLuФTIIIUYuсTIIULcgYеФрРддРТнйхиYgLТйекйсиУоLйиLрЬФLУаокФноайиLйХLесдраYхРддФУLТРнСйиL
иРийрсСФоLаиLРлсФйсоLойдсрайиоlLБйхРнУLоснХРТрРирYХнФФLРккдаТРрайиоZLThingSolidgFilmsXL2017XLhdjXLccdYcch2.2 9

88 АснХРТФLейУаХаТРрайиLйХLоадаТйиLкдРрФLСьLЬьУнйрЬФнеРдLрнФРреФирLхарЬLРLТйккФнâ��ТФнасеL
еФрРддРеРТнйТьТдаТLТйекйсиУZLMendeleevgCommunicationsXL2017XLdiXLfbdYfbf 1.9 6

87
vФкйоарайиLйХLиРийТньорРддаиФLийиорйаТЬайеФрнаТLТЬнйеасеLйыаУФLТйРраиЫоLйиLрЬФLоснХРТФLйХL
есдрахРддФУLТРнСйиLиРийрсСФоLСьLТЬнйеасеLРТФрьдРТФрйиРрФLтРкйнLкьнйдьоаоZLTechnicalgPhysicsg
LettersXL2017XLfeXLekhYekj

0.7 3

86 АФдХYIитФноайиLйХLрЬФLIеРЫФLйХLРLАеРддYАТРдФLOкРлсФLOСвФТрLаиLрЬФL−нйТФооLйХLxйТсоаиЫLйХLрЬФL
IддсеаиРраиЫLtФРеLаиLРиLsСойнСаиЫLåФУасеZLRadiophysicsgandgQuantumgElectronicsXL2017XLgkXLjeeYjek 0.7

85 zаЫЬYнФХдФТрайиLåйatФaАаLесдрадРьФноLХйнLwВГLдарЬйЫнРкЬьZLOpticsgLettersXL2017XLfdXLgbibYgbie 3 40

84 OиLРLоадаТйиYСРоФУLкЬйрйиаТYТньорРдLТРтарьLХйнLрЬФLиФРнYIRLнФЫайиlLNсеФнаТРдLоаесдРрайиLРиУL
ХйнеРрайиLрФТЬийдйЫьZLSemiconductorsXL2016XLgbXLcccdYccch 0.7 4

83 АрсУьLйХLйСвФТроLтаосРдаяРрайиLРиУLаеРЫФLаитФноайиLСьLрЬФLкЬРоФYТйирнРорLеФрЬйУLхарЬLдаиФРнLРиУL
ийидаиФРнLХадрФноZLJournalgofgPhysics:gConferencegSeriesXL2016XLieiXLbcdbhi 0.3

82 −ьнйдьраТLУФкйоарайиLйХLиРийорнсТрснФУLрарРиасеLТРнСаУФLТйРраиЫоLйиLрЬФLоснХРТФLйХLесдрахРддФУL
ТРнСйиLиРийрсСФоZLTechnicalgPhysicsgLettersXL2016XLfdXLgciYgck 0.7 8

81 zьУнйЫФиLнФУсТрайиLйХLkjåйxhLаиLRxLУаоТЬРнЫФZLJournalgofgRadioanalyticalgandgNucleargChemistryXL
2016XLebkXLjee 1.5 5
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80 АьирЬФоаоLйХLТРрРдьорLСРоФУLйиLойдLеаТнйокЬФнФоLТйРрФУLхарЬLкьнйдьраТLрсиЫорФиLРиУLорсУьLйХLароL
аиХдсФиТФLйиLкнйУсТрайиLйХLеФрРддаТLЫФнеРиасеZLRussiangJournalgofgAppliedgChemistryXL2016XLjkXLcikiYcjbg0.8 5

79 АрсУьLйХLТйекйоарФLåДuNБaкьнйдьраТLuнLаирФнХРТФLСьLNwЕsxАLокФТрнйоТйкьZLJournalgofgPhysics:g
ConferencegSeriesXL2016XLifcXLbcdbej 0.3 1

78 БЬФLейУаХаТРрайиLйХLрЬФLорнсТрснФLйХLесдрадРьФнLuйa−рLХадеоLСьLрЬФLаннРУаРрайиLхарЬLРLХйТсоФУLЬФдасеL
айиLСФРеL2016XL 3

77 sнраХаТаРдLУФиоФLдРрраТФLйХLеРЫиФраТLСсССдФоZLAppliedgPhysicsgLettersXL2016XLcbkXLbfdfbh 3.4 34

76 ЕYнРьLРиУLоьиТЬнйрнйиLаитФораЫРрайиоLйХLЬФрФнйЫФиФйсоLоьорФеоLСРоФУLйиLесдрахРддФУLТРнСйиL
иРийрсСФоZLPhysicsgofgthegSolidgStateXL2015XLgiXLckiYdbf 0.8 5

75 NФхLЬьСнаУLеРрФнаРдLСРоФУLйиLесдрахРддФУLТРнСйиLиРийрсСФоLУФТйнРрФУLхарЬLнЬФиасеL
иРийкРнраТдФоZLJournalgofgSurfacegInvestigationXL2015XLkXLhkfYhkj 0.5 8

74 NwЕsxАLАрсУьLйХLрЬФLuйекйоарФLåРрФнаРдоLåДuNБоâ��−ьнйдьраТLåФрРдоLСьLАьиТЬнйрнйиLRРУаРрайиZL
FullerenesgNanotubesgandgCarbongNanostructuresXL2015XLdeXLciYck 1.8 4

73 åwåАLБсииФдаиЫLАФиойнLДарЬйсрLрЬФLxФФУСРТгL°ййкZLIEEEgSensorsgJournalXL2014XLcfXLcjecYcjeg 4 4

72 sLеФрЬйУLХйнLйСрРаиаиЫLаитФнрФУLаеРЫФоZLInstrumentsgandgExperimentalgTechniquesXL2014XLgiXLhdbYhdc 0.5 4

71 yнйхрЬLРиУLХйнеРрайиLйХLрЬФLеаТнйорнсТрснФLйХLИtuOLХадеоLУФкйоарФУLСьLеРЫиФрнйиLоксррФнаиЫLйиL
ХаРиарФLосСорнРрФоZLTechnicalgPhysicsXL2014XLgkXLcfjiYcfkc 0.5 3

70 IиХдсФиТФLйХLрЬФLеаТнйТньорРддаиФLорнсТрснФLйиLрЬФLеРЫиФраТLкнйкФнраФоLйХLХФннйеРЫиФраТLХадеоLРиУL
орнсТрснФоLйиLрЬФанLСРоФZLPhysicsgofgthegSolidgStateXL2013XLggXLfjcYfjg 0.8 6

69 uЬФеаТРддьLРекдаХаФУLнФоаороLХйнLЬаЫЬYнФойдсрайиLдарЬйЫнРкЬьZLRussiangMicroelectronicsXL2013XLfdXLchgYcig 0.5 6

68 IиХдсФиТФLйХLрЬФLТЬФеаТРдLорнсТрснФLйХLTТйUкйдьеФнLнФоаороLйиLрЬФанLоФиоаратарьLрйLнРУаРрайиZLBulleting
ofgthegRussiangAcademygofgSciences:gPhysicsXL2012XLihXLcgkYchd 0.4 3

67 БсииФдLеРЫиФрйнФоаорРиТФLйХLСадРьФнLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоLхарЬLеРЫиФрйорРраТLаирФндРьФнL
аирФнРТрайиZLBulletingofgthegRussiangAcademygofgSciences:gPhysicsXL2012XLihXLcjeYcjg 0.4

66 −нйкФнраФоLйХL–йоФкЬойиLвсиТрайиоLаиLрЬФLийисиаХйнеLХаФдУLйХLХФннйеРЫиФраТLкРнраТдФоZLJETPgLettersXL
2012XLkgXLcbfYcce 1.2 3

65 БЬФнеРдLорРСадарьLйХLРLХнФФорРиУаиЫLwВГLХадрФнLсиУФнLдйиЫYрФнеLтРТссеLРииФРдаиЫLРрLibbâ��cbbb´°uZL
JournalgofgSurfacegInvestigationXL2012XLhXLfjdYfjh 0.5 2

64 xнсорнРрФУLеРЫиФраТLтйнраТФоLаиLЬФыРЫйиРдLдРрраТФLйХLеРЫиФраТLиРийТРкоZLPhysicalgReviewgBXL2012XL
jgXL 3.3 22

63 sLкЬРоФYТйирнРорLоТЬФеФLхарЬLРLЙФниаТгФLкЬйрйрЬФнеРдLТФддLХйнLтаосРдаяРрайиLйХLсдрнРойиаТLхРтФоZL
InstrumentsgandgExperimentalgTechniquesXL2012XLggXLgkfYgkg 0.5 1
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62 RФХдФТратФLеРогLХйнLкнйвФТрайиLдарЬйЫнРкЬьLйкФнРраиЫLРрLРLхРтФдФиЫрЬLйХLceZgLиеZLJournalgofgSurfaceg
InvestigationXL2012XLhXLghjYgie 0.5 3

61 NйинФТакнйТРдLдаЫЬрLУаХХнРТрайиLСьLРLдРрраТФLйХLеРЫиФраТLтйнраТФоZLPhysicalgReviewgBXL2012XLjhXL 3.3 21

60 åРТнйоТйкаТLТьдаиУФноLйиLрЬФLСРоаоLйХLнРУаРдYйнаФирФУLесдраYхРддLТРнYСйиLиРийрсСФоZLLettersgong
MaterialsXL2012XLdXLcgdYcgh 0.9 11

59 OкраТРдLРиУLеРЫиФрйYйкраТРдLнФойиРиТФоLаиLиРийТйннсЫРрФУLХФннйеРЫиФраТLХадеоZLOpticsgLettersXL
2011XLehXLfckiYk 3 26

58 xнФФорРиУаиЫLесдрадРьФнLХадеоLХйнLРккдаТРрайиLРоLкЬРоФLнФрРнУФноLРиУLокФТрнРдLкснарьLХадрФноLаиLрЬФL
ойХрLыYнРьLРиУLwВГLнРиЫФоL2011XL 2

57 åРЫиФрйнФоаорРиТФLРиУLийиТйддаиФРнLорнсТрснФоLйХLесдрадРьФнLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоZLJETPg
LettersXL2011XLkfXLejhYejk 1.2 8

56 −нФкРнаиЫLоснХРТФоLХйнLрЬФLРиРдьоаоLйХLеРЫиФраТLорнсТрснФоZLBulletingofgthegRussiangAcademygofg
Sciences:gPhysicsXL2011XLigXLdjYed 0.4

55 åРЫиФраТLРиУLйкраТРдLкнйкФнраФоLйХLиРийТйннсЫРрФУLuйLХадеоZLAppliedgPhysicsgLettersXL2010XLkhXLcddgbi 3.4 19

54 sиратйнрФыLорРрФLаиLТнйоодагФLиРийеРЫиФроZLPhysicalgReviewgBXL2010XLjcXL 3.3 40

53
uйирнйдLйХLрЬФLеРЫиФраТLорРрФLйХLРннРьоLйХLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоLхарЬLрЬФLРаУLйХLрЬФL
аиЬйейЫФиФйсоLХаФдУLйХLРLеРЫиФраТYХйнТФYеаТнйоТйкФLкнйСФZLPhysicsgofgMetalsgandgMetallographyXL
2010XLccbXLibjYief

1.2 16

52 −нйСдФеоLйХLаекдФеФираиЫLАwå−sLаиLФыкФнаеФироZLJournalgofgSurfacegInvestigationXL2010XLfXLgjdYgji 0.5

51 åРЫиФраяРрайиLнФтФноРдLйХLФддакраТLuйaАаauйLиРийУаогоLаиLрЬФLХаФдУLйХLРLеРЫиФраТYХйнТФLеаТнйоТйкФL
кнйСФZLPhysicsgofgthegSolidgStateXL2010XLgdXLddkiYdebd 0.8 5

50 åсдрадРьФнLЕYнРьLеаннйноLСРоФУLйиL°РatfuLРиУL°РatkuZLTechnicalgPhysicsXL2010XLggXLcchjYccif 0.5 26

49 åсдрадРьФнLрЬаиYХадеLХадрФноLйХLФырнФеФLсдрнРтайдФрLРиУLойХрLЕYнРьLокФТрнРдLнФЫайиоZLBulletingofgtheg
RussiangAcademygofgSciences:gPhysicsXL2010XLifXLfhYfk 0.4 7

48 åРЫиФраТLХйнТФLеаТнйоТйкФLракYаиУсТФУLнФеРЫиФраяРрайиLйХLuй−рLиРийУаогоLхарЬLкФнкФиУаТсдРнL
РиаойрнйкьZLJournalgofgAppliedgPhysicsXL2009XLcbhXLbgekcc 2.5 24

47 IиХдсФиТФLйХLРииФРдаиЫLйиLрЬФLорнсТрснРдLРиУLйкраТРдLкнйкФнраФоLйХLрЬаиLесдрадРьФнLwВГLХадрФноL
ТйирРаиаиЫLЙнXLåйXLРиУLоадаТаУФоLйХLрЬФоФLеФрРдоL2009XL 9

46
åсдрадРьФнФУLеаннйноLСРоФУLйиL°РatfuTtkuULХйнLЕYнРьLнРиЫФLиФРнLРийеРдйсоLУаокФноайиLйХLСйнйиL
T˛»â��hZiиеUZLNucleargInstrumentsgandgMethodsgingPhysicsgResearchsgSectiongA:gAcceleratorssg
SpectrometerssgDetectorsgandgAssociatedgEquipmentXL2009XLhbeXLjbYjd

1.2 27

45 wХХФТрLйХLнРУаРрайиLйиLТнФФкLйХLеаТнйкдРораТLеРУФLХнйеLЬаЫЬYорнФиЫрЬLРнРеаУLХаСнФоZLFibregChemistryXL
2009XLfcXLghYgk 0.6

(2009-2012)
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44 åOuГvLейУаХаТРрайиLйХLрЬФLоснХРТФLйХLесдрахРддФУLТРнСйиLиРийрсСФоLрйLаекРнрLрйLрЬФеLиФТФооРньL
кЬьоаТйТЬФеаТРдLкнйкФнраФоZLJournalgofgSurfacegInvestigationXL2009XLeXLggfYggj 0.5 5

43 uйекРнРратФLРиРдьоаоLйХLейнкЬйдйЫьLРиУLйкраТРдLкнйкФнраФоLйХLyРNLдРьФноLйиLоРккЬанФZLJournalgofg
SurfacegInvestigationXL2009XLeXLicjYidb 0.5 1

42 sLиРийеФТЬРиаТРдLоьорФеLхарЬLкаФяйФдФТрнаТLРТрсРрайиLйХLРLyРsоLеаТнйСФРеZLJournalgofg
MicromechanicsgandgMicroengineeringXL2008XLcjXLbkgbbh 2 6

41 åРЫиФраТLХйнТФLеаТнйоТйкьLйХLЬФдаТРдLорРрФоLаиLесдрадРьФнLиРийеРЫиФроZLJournalgofgAppliedgPhysicsXL
2008XLcbeXLbiekch 2.5 21

40 åсдрадРьФнLЙнaАаLХадрФноLХйнLwВГLдарЬйЫнРкЬьLРиУLХйнLнРУаРрайиLойснТФLеФрнйдйЫьL2008XL 25

39 åРЫиФраяРрайиLТйирнйддФУLФХХФТроLаиLйтФндРкL–йоФкЬойиLвсиТрайиоLТйскдФУLхарЬLосСеаТнйиLеРЫиФраТL
УйроZLJournalgofgPhysics:gConferencegSeriesXL2008XLkiXLbcddee 0.3 1

38 åРЫиФраТLxйнТФLåаТнйоТйкьLйХL°йхYuйФнТатарьLxФннйеРЫиФраТLNРийУаоТоZLIEEEgTransactionsgong
MagneticsXL2008XLffXLddkhYddkj 2 5

37 åРЫиФраяРрайиLнФтФноРдLйХLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоLсиУФнLаиЬйейЫФиФйсоLеРЫиФраТLХаФдУZL
JournalgofgMagnetismgandgMagneticgMaterialsXL2007XLebkXLdidYdii 2.8 14

36 åxåLкнйСФLТйирнйдLйХLеРЫиФраТLтйнрФыLТЬанРдарьLаиLФддакраТРдLuйLиРийкРнраТдФоZLJournalgofgMagnetismg
andgMagneticgMaterialsXL2007XLecdXLcgeYcgi 2.8 38

35
БнРиоарайиоLСФрхФФиLрЬФLорРрФоLхарЬLсиаХйнеLРиУLтйнрФыLУаорнаСсрайиоLйХLеРЫиФраяРрайиLаиL
ХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоLсиУФнLрЬФLРТрайиLйХLРиLаиЬйейЫФиФйсоLеРЫиФраТLХаФдУZLBulletingofgtheg
RussiangAcademygofgSciences:gPhysicsXL2007XLicXLfjYgc

0.4

34 wХХФТрLйХLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоLйиLрЬФLрнРиокйнрLкнйкФнраФоLйХLРLyРåиsоLеаТнйСнаУЫФZL
AppliedgPhysicsgLettersXL2007XLkcXLbhdgce 3.4 4

33 åРЫиФраТLорРрФLТйирнйдLйХLХФннйеРЫиФраТLиРийУйроLСьLеРЫиФраТLХйнТФLеаТнйоТйкьLкнйСФZLJournalgofg
AppliedgPhysicsXL2006XLcbbXLcbfebf 2.5 22

32 uйееФиоснРСадарьLФХХФТроLаиLйтФндРкL–йоФкЬойиLвсиТрайиоLТйскдФУLхарЬLРLеРЫиФраТLУйроLРннРьZL
PhysicalgReviewgBXL2006XLieXL 3.3 8

31 −йооаСадарьLйХLйСоФнтаиЫLТЬанРдYоьееФрньLФХХФТроLаиLХФннйеРЫиФраТLиРийкРнраТдФоZLPhysicsgofgthegSolidg
StateXL2006XLfjXLckbdYckbg 0.8 6

30 sLорсУьLйХLрЬФLкнйкФнраФоLйХLрЬФLорнсТрснФоLхарЬLsдLиРийТдсорФноLаиТйнкйнРрФУLаирйLрЬФLyРsоLеРрнаыZL
SemiconductorsXL2005XLekXLjd 0.7

29 uйиоаУФнРСдФLФиЬРиТФеФирLйХLрЬФLТнараТРдLТсннФирLаиLРLоскФнТйиУсТраиЫLХадеLСьLРLеРЫиФраяФУL
еРЫиФраТLорнакZLPhysicalgReviewgBXL2005XLidXL 3.3 31

28 −нйкФнраФоLйХL–йоФкЬойиLвсиТрайиоLаиLрЬФLаиЬйейЫФиФйсоLеРЫиФраТLХаФдУLйХLРLоьорФеLйХL
ХФннйеРЫиФраТLкРнраТдФоZLJETPgLettersXL2004XLjbXLhgcYhgf 1.2 12

27 IиХнРнФУLдРрФнРдLкЬйрйТйиУсТратарьLйХLIиyРsоLлсРирсеLУйрLЬФрФнйорнсТрснФоLЫнйхиLСьLåOuГvZL
PhysicagE:gLowtDimensionalgSystemsgandgNanostructuresXL2003XLciXLhefYheg 3 8

Sergey A Gusev
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26 БЬФLеаТнйорнсТрснФLРиУLЕYнРьLнФХдФТратарьLйХLåйaАаLесдрадРьФноZLThingSolidgFilmsXL2002XLfcgXLcdeYced 2.2 24

25 RФТрРиЫсдРнLдРрраТФоLйХLкФнеРддйьLиРийкРнраТдФоlLLIирФнкдРьLйХLоаиЫдФYкРнраТдФLеРЫиФраяРрайиL
УаорнаСсрайиLРиУLаирФнкРнраТдФLаирФнРТрайиZLPhysicalgReviewgBXL2002XLhgXL 3.3 29

24
åаТнйорнсТрснФLРиУLкнйкФнраФоLйХLРдсеаисеLТйирРТроLХйнеФУLйиLyРsоTcbbULСьLдйхLкнФооснФL
ТЬФеаТРдLтРкйнLУФкйоарайиLхарЬLУаеФрЬьдФрЬьдРеаиФLРдРиФLойснТФZLJournalgofgElectronicgMaterialsXL
2001XLebXLkjbYkjh

1.9 12

23 wтаУФиТФLХйнLеаТнйхРтФLФиЬРиТФУLеРооLрнРиокйнрLаиLрЬФLРииФРдаиЫLйХLиРийкйнйсоLРдсеаиРL
еФеСнРиФоZLJournalgofgMaterialsgScienceXL2001XLehXLcecYceh 4.3 37

22
åРЫиФраяРрайиLТснтФоLХйнLрхйYУаеФиоайиРдLнФТрРиЫсдРнLдРрраТФоLйХLкФнеРддйьLиРийкРнраТдФоlL
ФыкФнаеФирРдLаитФораЫРрайиLРиУLисеФнаТРдLоаесдРрайиZLJournalgofgPhysicsgCondensedgMatterXL2001XL
ceXLhjeYhjk

1.8 3

21 wХХФТрLйХLАаLУаХХсоайиLйиLЫнйхрЬLйХLyФАаLоФдХYРооФеСдФУLаодРиУоZLSpringergProceedingsgingPhysicsXL2001
XLeiiYeij 0.2

20 БЬФLФдРораТLорнРаиLРиУLТйекйоарайиLйХLоФдХYРооФеСдФУLyФАаLаодРиУоLйиLАаTbbcUZLThingSolidgFilmsXL2000XL
ehiXLcicYcig 2.2 13

19 wдРораТLорнРаиLРиУLТйекйоарайиLйХLоФдХYРооФеСдФУLyФАаLиРийаодРиУоLйиLАаTbbcUZLSemiconductorsXL2000XL
efXLhYcb 0.7 3

18 −йнйсоLЫРддасеLРноФиаУФLхарЬLРноФиаТLТдсорФноZLTechnicalgPhysicsXL2000XLfgXLhgbYhgd 0.5 2

17 АаиЫдФYТньорРддаиФLyРsоXLsдyРsоXLРиУLIиyРsоLдРьФноLЫнйхиLСьLеФрРдйнЫРиаТLГ−wLйиLкйнйсоLyРsоL
осСорнРрФоZLTechnicalgPhysicsgLettersXL2000XLdhXLdkjYebc 0.7 9

16 АрсУьLйХLТйннФдРрайиLСФрхФФиLрЬФLеаТнйорнсТрснФLРиУLкЬРоФLаиЬйейЫФиФараФоLйХLИYtРYuсYOLФкарРыаРдL
ХадеоLРиУLрЬФанLvuLРиУLеаТнйхРтФLкнйкФнраФоZLSuperconductorgSciencegandgTechnologyXL1999XLcdXLkbjYkcc 3.1 9

15 ИYtРYuсYOLрЬаиLХадеоLТйекйоарайиLХйнеРрайиLУснаиЫLеРЫиФрнйиLоксррФнаиЫZLIEEEgTransactionsgong
AppliedgSuperconductivityXL1999XLkXLdeicYdeif 1.8 6

14 uЬРнРТрФнаяРрайиLйХLyРsоaLIиыyРcâ��ыLsоLлсРирсеYУйрLЬФрФнйорнсТрснФоLСьLФдФТрнаТРдLРиУLйкраТРдL
еФрЬйУоZLSemiconductorsXL1998XLedXLkkYcbf 0.7

13 wХХФТрLйХLрЬФнеРдLРииФРдаиЫLйиLрЬФLеРЫиФраТLкнйкФнраФоLйХLрЬаиLХадеоLйХLuйY−УLРддйьоZLTechnicalg
PhysicsXL1998XLfeXLfbiYfcc 0.5 2

12 IиХдсФиТФLйХLхйнгаиЫLЫРоLкнФооснФLйиLрЬФLкнйкФнраФоLйХLрЬаиLХадеоLйХLЬаЫЬYрФекФнРрснФL
оскФнТйиУсТрйноLйСрРаиФУLСьLеРЫиФрнйиLоксррФнаиЫZLTechnicalgPhysicsgLettersXL1998XLdfXLcgkYchc 0.7

11 uйддФТратФLФХХФТроLРТТйекРиьаиЫLеРЫиФраяРрайиLйХLрхйYУаеФиоайиРдLдРрраТФоLйХLиРийоаяФLеРЫиФраТL
кРнраТдФоZLJETPgLettersXL1998XLhjXLgbkYgce 1.2 4

10 АснХРТФLейнкЬйдйЫьXLеаТнйорнсТрснФLРиУLФдФТрнаТРдLкнйкФнраФоLйХLИYtРYuсYOLрЬаиLХадеоZLIEEEg
TransactionsgongAppliedgSuperconductivityXL1997XLiXLchfdYchfg 1.8 13

9 sннРьоLйХLеРЫиФраТLханФоLТнФРрФУLаиLкЬРоФYоФкРнРраиЫLxФYТйирРаиаиЫLРддйьоLСьLаирФнХФнФиТФLдРоФнL
аннРУаРрайиZLJournalgofgAppliedgPhysicsXL1997XLjcXLgfijYgfjb 2.5 18

(1997-2002)
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8 åаТнйорнсТрснФLРиУLФдФТрнаТРдLкнйкФнраФоLйХLИtuOLХадеоZLSuperconductorgSciencegandgTechnologyXL
1996XLkXLschhYschk 3.1 11

7 åРЫиФраТLйнУФнаиЫLаиLxФYТйирРаиаиЫLокаийУРддьLУФТйекйоаиЫLеРрФнаРдоLоьирЬФоаяФУLХнйеLдРоФнL
кдРоеРZLPhysicalgReviewgBXL1995XLgdXLcbebeYcbecf 3.3 9

6 АаирФнаиЫLйХLиРийкЬРоФLйыаУФLТФнРеаТоLСьLсоаиЫLеаддаеФрФнYхРтФLнРУаРрайиZLScriptagMaterialiaXL1995XL
hXLjggYjgj 8

5 xФннйеРЫиФраТLХадРеФироLХРСнаТРрайиLаиLкйнйсоLАаLеРрнаыLTаитарФУUZLJournalgofgAppliedgPhysicsXL1994XL
ihXLhhicYhhid 2.5 29

4 БЬФLорнсТрснФLйХLХсддФнФиФLХадеоLРиУLрЬФанLеФрРддйТФиФLУйкаиЫZLRussiangChemicalgBulletinXL1994XLfeXLcebgYcebk1.7 1

3 NйнеРдYаиТаУФиТФLесдрадРьФнLеаннйноLХйнLрЬФLcdbYfgbLˆ¥LхРтФдФиЫрЬLнФЫайиZLJournalgofgXtRaygScienceg
andgTechnologyXL1990XLdXLdfcYj 2.1

2 °йиЫYхРтФLЕYнРьLнРУаРрайиLеаннйноZLOpticsgCommunicationsXL1981XLejXLiYk 2 43

1 RРУаРратФL−нйкФнраФоLйХLВкYuйитФноайиLuйРраиЫоLxйнеФУLйиLрЬФLtРоаоLйХLwнСасеYvйкФУLtРнасеL
БарРиРрФLЕФнйЫФдоZLSemiconductorsXc 0.7 1

Sergey A Gusev
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